
第3世代SiC MOSFET搭載 3相インバーターリファレンスモデル

400V系モーター対応高効率 3相インバーター

この製品とは
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第3世代 SiC MOSFET(1200 V/45 mΩ(標準))
TW045N120C (TO-247 / 量産中)
TW045Z120C ( TO-247-4L(X) / 量産中)

✓1200 V SiC MOSFET搭載により、AC 400V系モーターを駆動可能
✓東芝製 SiC MOSFET, フォトカプラ、オペアンプなどを搭載。
✓高トルク領域で高効率を実現

Input : DC 530 to 670V
Output : 3-phase AC 340 to 440V, 15A
Fault Detection : OCP（Over Current Protection） (U/V/W-phase,Bus), OVP（Over
Voltage Protection） (Bus), OTP（Over Temperature Protection) (2 ch.)
基板外形： : 250 mm x 145 mm (Inverter Board)

Webにて公開中

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

SiC

■3相インバーター等価回路図

■3相インバーターリファレンスモデル写真

■特長／効率カーブ

(1200V製品での比較。2023年6月、当社調べ)

＊社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。



第3世代SiC MOSFET搭載 1.1kW高効率AC-DC電源リファレンスモデル

インターリーブ2石フォワード型AC-DC電源

この製品とは

✓当社第3世代SiCMOSFETとSi低耐圧、高耐圧MOSFETと
組み合わせたソリューションにより、低負荷領域で高効率を実現

第3世代 SiC MOSFET(650V/83 mΩ(標準))
TW083N65C (TO-247 / 量産中)

Webにて公開予定(開発中)

参考展示

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

SiC

■等価回路図：トーテムポールPFC部にSiC MOSFET搭載

■1.1kW高効率AC-DC電源リファレンスモデル写真

■特長／効率カーブ

＊社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
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